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Die Schaltkreise sind hochintegrierte statische Lese- AnschluBbelegung
Schreib-Speicher (s RAM) mit wahlfreiem Zugriff und
einer O¢ganisation von 1024 x 1 Bit.

Zur Erzielung kurzer Zugriffszeiten sind die Schaltkreise ]
in n-Kanal-Silicon-Gate/ED-Technologie hergestelit. = ’—-'
Die Schaltkreise U215 D und U215 D 1 besitzen Open- 2 1a E Uce
Drain-Ausgang, die Schaltkreise U225 D und U225D 1 A0 E l_fi] D/
Tristate-Ausgang. T
Die Typen U 215D und U 225D einerseits und die Al E E we
Typen U215D 1 und U 225D 1 andererseits unterschei- A2 E E A9
den sich nur in der Zugriffszeit. A3 E E A8
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Uss |8 9] A5
Bauform: 21.2.1.216 TGL 26713 ' AO... A9 Adresseneingdnge
Masse: ca. 1,2 g WE Schreibsignal
Typstandard:  TGL 38995 CS Schaltkreisauswahl
Dl Dateneingang
DO Datenausgang
Uce Betriebsspannung

ss Masse



Abmessungen (mm) und Masse

logisches Schaltbild
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Funktionsbeschreibung
Wahrheitstabelle (Logik: positiv)
CS WE DI Ausgang DO Ausgefihrte Funktion
U215D u225D
Uu2i15D1 Uu225D1
H X X H HIGH Z Ruhezustcndﬂ(keine Auswahl)
L L L H HIGH Z L-Schreiben
L L H H HIGH Z H-Schreiben
L H X DO DO Lesen
X = beliebiger Zustand Blockschaltbild
DO =Inhalt der adressierten Speicherzelle reee————— -
HIGH Z = hochohmig { .
. . . e e Wort- 32x32 }',UCC
Die Auswahl der Schaltkreise erfolgt mit CS (CS= I Taiber oty g!
LOW bedeutet: Schaltkreis ausgewdhlt). Eine Aus- [ Us
wahl der Speicherzelle geschieht iiber die Adressen- - I I
eingdnge AO bis A9. Beim Lesen steht die Informa- [ I
tion am Datenausgang DO nach Ablauf der Zugriffs- | I
zeit taa nichtnegiertbereit. Beim Schreiben (CS=WE= 5 [
LOW) kann die Information in die ausgewdhlte Spei- A0 3 Adress - Schreib-/ Stever - I
cherzelle eingeschrieben werden, wobei ein gleichzei- j; 4 Dekoder Lese- logik 71
tiges Lesen nicht méglich ist. 43 g Schattung f
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Elektrische Eigenschaften

(sofern nicht anders angegeben, sind alle Span-

nungen auf Masse bezogen)
Grenzwerte
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n o

KenngréBe

Symbol min max Einheit
Betrigbsspannung Ucc -0,5 7 \
Eingangsspannung (alle Eingénge) U, -0,5 7 v
Ausgangsspannung Uo -0,5 7 \
AusgangskurzschluBstrom Io 20 mA
Verlustleistung Pv - 1 w
Betriebsumgebungstemperatur Ya 0 70 °C
Lagerungstemperatur Ys -55 125 °C
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Betriebsbedingungen

KenngréBe Symbol min max Einheit
U215D u225D u215D U225D
Uu215D1 uz225D1 U215D1 uz225D1

Betriebsspannung Ucc 4,75 5,25 v

Eingangs-LOW-

Spannung U -0,5 0,8 v

Eingangs-HIGH-

Spannung U 2,0 Ucc \

Betriebsumge-

bungstemperatur  J, 0 70 °C2?

CS-Vorhaltezeit = tacs 5 45 ns

CS-Abklingzeit tres = 3) 40 3) ns

Verzégerungszeit

CS zu HIGH Z tzrcs 4) - 4) 40 ns

Giiltigkeitsdauer «

DO-Inform. nach !

Adr.-Anderung ton 10 10 - - ns

WE-Vorhaltezeit  tws - 3) 40 3) ns

WE-Abklingzeit  twr 5 45 ns

Verzégerungszeit

WE zu HIGH Z tzrws 4) ) - 1) 40 ns

Schreibimpuls-

breite tw . 50 - ns

Daten-Aufbauzeit twsp \ 5 - ns

Daten-Haltezeit  twrp 5 - ns

Adressenaufbau-

zeit twsa 30 - ns

Adressen-Halte-

zeit twHa b - ns

CS-Aufbauzeit twscs 5 = ns

CS-Haltezeit twHCs 5 - ns

Alle dynamischen KenngréBen der Betriebsbedingungen
beziehen sich auf einen Pegel von 1,5V. (Siehe hierzu
Impulsdiagramme)

Y Nennwert: 5,0V

2 Nennwert: 25 °C

3 Gilt nicht fir U 225

M Gilt nicht fir U 215

Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben
unter Betriebsbedingungen.

Alle typischen Werte gelten fiir
Uce =5,0V und §, =25 °C

Toleranzen der Einstellbedingungen:
Betriebsspannungen: £ 19/,
Stréme und andere Spannungen: +2,59/,




2/84 U215 D, U 215 D 1
U 225 D, U 225 D 1
Kennwerte
KenngréBe Symbol min max Einheit Prifbedingungen
L-Eingangsstrom - -~ -50 uA Uee =525V, U, =04V
H-Eingangsstrom b - -50 uA Uee =525V, U, =4,5V
L-A S — i -
usgangsspannung U, 0,8 Vv Uge =&75Y \ an;n;{;:
lor = 12mA J U215D1
= 0,8 V UCC =4,75V | gilt nur fir
U225D u.
loo =7mA | U225D1
H-Ausgangsspannung U, 2,0 - \Y U =475V
" loy = -3.2mA
Stromaufnahme o - 100 mA U =525V
Zugriffszeit fur U 215D, Siehe hierzu
Uu225D = 95 ns UCC =4,75V MeBschaltung
furU215D1,U225D1 - 140 ns
Eingangskapazitat (alle Uee =5V;8.=25 °C
Eingdnge) & e 5 pF U =0V;f=1MH:
Ausgangskapazitat s - 8 pF U =5V; 9a=25°C
U =0V;Ug=5V
f=1MHz
Bestellbeispiel fiir einen Schaltkreis U 215 D: 475V
Schaltkreis U 215 D TGL 38995
Die Typen U215 D 1 und U 225D 1 sind Anfalltypen.
R7
Widerstandswert in Ohm Do © l _
U2i50D Uuz225p
U 27507 Uzazs Dy
R1 330 570 i S 30p
R2 600 300

Ausgangslastbeschaltung fir die Messung dynamischer GréBen




Verzogerung WE zu HIGH Z
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U 215 D: 137 87 44 000 21500 — : "

U 215 D 1: 137 87 44 000 215110 g&ii@?&'ﬁ:’&?%ﬁlﬁ:&ﬂﬁ&f onen

U 225 D: 137 87 44 000 225028 i« drinan arraus omei ie o:mpg:

U 225 D 1: 137 87 44 000 225060 Kohyatian Abgsaiar iy P Ay
Anderungen "im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
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